Vlastnosti zapojenia tranzistora so spoločným emitorom:
· vstupný odpor stredný 500Ω až 2kΩ
· výstupný odpor stredný 10kΩ až 100kΩ
· prúdové zosilnenie 20 až 800 krát
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Vlastnosti zapojenia tranzistora so spoločným kolektorom:
· vstupný odpor stredný 100kΩ až 10MΩ
· výstupný odpor stredný 50Ω až 1kΩ
· prúdové zosilnenie 20 až 800 krát
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ZOSILŇOVAČE - ZÁKLADNÉ ZAPOJENIA S TRANZISTORMI
S tranzistormi môžeme realizovať tri základné zapojenia zosilňovačov. Na obrázku 1.  je tranzistor zapojený so spoločnou bázou, označuje sa skratkou  SB,  na obrázku 2.  je tranzistor zapojený so spoločným emitorom, označuje sa skratkou  SE,  na obrázku 3. je tranzistor zapojený so spoločným kolektorom, označuje sa skratkou  SK.
[image: ][image: ][image: ]
Základné parametre zosilňovača s ich hodnotami pre tri základné zapojenia tranzistora sú v nasledujúcej tabuľke.
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(Poznámka : Zápis, napr. 101 ÷ 102 sa má čítať   desiatky až stovky,  nie desať až sto.)
	Rvst 
	....... 
	vstupný odpor zosilňovača 

	Rvýst 
	....... 
	výstupný odpor zosilňovača 

	Au 
	....... 
	napäťové zosilnenie zosilňovača 

	Ai 
	....... 
	prúdové zosilnenie zosilňovača 

	Ap 
	....... 
	výkonové zosilnenie zosilňovača 


Rezistory v obvode bázy bipolárneho tranzistora slúžia na nastavenie kľudového pracovného bodu Po tranzistora. Tieto rezistory vytvárajú napäťový delič a sú použité vo všetkých typoch zapojení tranzistorov. Zásadný rozdiel je však vo veľkosti hodnoty odporu týchto rezistorov. V obvode bázy bipolárneho tranzistora sa používajú rezistory s hodnotou niekoľkých desiatok až stoviek kiloohmov.
       U bipolárnych tranzistorov v zapojení  SE, SK  sa nemusí zapájať rezistor R2, iba rezistor  R1.  Rezistor  R2  však zlepšuje stabilitu pracovného bodu  Po.   Kondenzátory C2 v zapojení  SE  slúžia na zvýšenie zosilnenia zosilňovača pre striedavý signál ( skratujú rezistor R3 pre striedavý signál ).  V zapojení  SB ( SG )  zabezpečuje kondenzátor C2 uzemnenie bázy ( riadiacej elektródy ) pre striedavý signál ( skratuje rezistor R2 pre striedavý signál ).
         Vo všeobecnosti platí, že každé z hore uvedených zapojení má svoje špecifické vlastnosti. 
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ZOSILNOVACE - ZAKLAD!

ZAPOJENIA S TRANZISTORMI

S tranzistormi méZeme realizovat tri zékladné zapojenia zosiliiovaov. Na obrizku 1. je tranzistor zapojeny so spolocnou bazou, oznaéuje sa skratkou SB, na obrézku 2. je tranzistor zapojeny so spoloénjm emitorom, oznaduje sa skratkou SE, na obrazku 3. je tranzistor zapojeny so
spoloénjm kolektorom, oznaluje sa skratkou SK.
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Obr. 1. Zapojenie SB Obr. 2. Zapojenie SE Obr: 3. Zapojenie SK

Zékladné parametre zosiliiovaéa s ich hodnotami pre tri zakladné zapojenia tranzistora s v nasledujiicej tabulke.

Parameter | SB SE SK

Ryt [W] | 10! =102 103 =10 103+ 106

Rygst [W1] | 10° = 108 104+ 10° 102+ 103

Ag [-1 [ 101102 | (-101)=(-10%) <1

A -] <1 10! = 102 10! =102

Ay [-]1 [10'+102 103+ 10* 10!+ 102

(Potmambka : Zipis, napr. 10~ 10° samé Giaf  desiatty a stovky, nie desat a sto.)
Rust ... vsiupn§ odpor zosildiovada
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Na zver si céte uvedieme zapojenia jednostupiiovjch zosiliiovatov siriedavych signilov s bipolérnymi a unipolémymi tranzistormi v zapojeniach SE ( obr. 6., 7.), 5B (SG ) (obr. 8.,9.), SK (obr. 10., 11.)

Obr. 6. Bipoldrny tranzistor v zapojeni SE

Upe

Obr. 9. Unipoldrmy tranzistor v zapojeni SG
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Preftudujte si video.
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V zapojeni je NPN tranzistor BC547B napajany jednou 1,5V batériou. Na vstupe
je odpor 4700, ktory prepuista na bézu prid 1,5mA

Bézovy prid umoziiuje prechod pridu kolektorom a emitorom, ktory je radovo
ySSi a plati g = Ic + I

Zosilnenie tranzistora je v tomto pripade 897uA/3,19A = 281,19krat

Dolezité:
Toto zapojenie je ddleZity zaklad pre elektrotechnické obvody.

Odporutame odskisat viac odporov zapojenych v baze tranzistora a viac
odporov zapojenych v kolektore tranzistora a zaznatit vystup na milimetrovy
papier.

TaktieZ odporGtame pripajit 2 x batériu 1,5 a porovnat namerané hodnoty.

objednat sutiastky na tento experiment
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Preftudujte si video.
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V zapojeni je NPN tranzistor BC547B napajany jednou 1,5V batériou. Na vstupe
je odpor 100kQ, ktory prepuita na bézu prid 8 6A

Bézovy prid umoziiuje prechod pridu kolektorom a emitorom, ktory je radovo
ySSi aplati g = Ic + I

Zosilnenie tranzistora je v tomto pripade 897uA/3,19A = 276, Tkrat

Dolezité:
Toto zapojenie je ddleZity zaklad pre elektrotechnické obvody.

Odporutame odskisat viac odporov zapojenych v baze tranzistora a viac
odporov zapojenych v kolektore tranzistora a zaznatit vystup na milimetrovy
papier.

TaktieZ odporGtame pripajit 2 x batériu 1,5 a porovnat namerané hodnoty.

objednat sutiastky na tento experiment
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